
BC204 

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy 
Firma: MISTRAL 
Wykonanie: tranzystor krzemowy epitaksjal-
no-planarny p-n-p w obudowie plastykowej 
RO-l lO, ciężar 0,3 G 
Zastosowanie: wzmacniacze wstępne stopni 
sterujących m.cz. 
Typy podobne: BC204 (Ses, Ph), BC307 (Siem) 
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Rys. 1-250. RC204 

Wartości charakterystyczne1' 

min typ max 

IcES - 2 - 1 0 0 nA przy UCE = - 5 0 V, UBE = 0 
IcES - 4 fxA przy UCE 

^amb 

= - 2 0 V, UBE = 0, 
= 125°C 

U(BR)CE0 - 4 5 V przy Ic = - 2 rnA, / £ = 0 

U(.BR)CES - 5 0 V przy Ic = — 10 ;jiA, UBE = 0 
U(,BR)EBO - 5 V przy IE = - 1 [J.A, Ic = 0 
h2!E (VI) 20 

(A) 40 przy Ic = - 1 0 (iA, UCE = - 5 V 
(B) 65 

*2I £ ( V I ) 65 150 j 
(A) 110 240 1 przy Ic = - 2 mA, UCE = - 5 V 
(B) 200 480 1 

h 2 1 E ( V I ) 70 I 
(A) 120 przy Ic = - 1 0 0 mA, UCE = - 5 V 
(B) 200 I 

UcEsat - 0 , 1 - 0 , 2 V przy Ic = - 1 0 mA, IB = - 0 , 5 mA 

UC Es at - 0 , 3 - 0 , 9 5 V przy Ic = - 1 0 0 mA, IB = - 5 mA 

UB Es at - 0 , 7 - 0 , 8 V przy Ic = - 1 0 mA, IB = - 0 , 5 m A 

UsEsat - 0 , 8 5 - 1 , 2 V przy Ic = - 1 0 0 mA, IB = - 5 mA 
UBE - 0 , 5 5 - 0 , 6 5 - 0 , 7 V przy Ic = - 2 mA, UCE = - 5 V 

h u . (VI) 0,4 1,2 2,2 kC2 
(A) 1,2 2,7 4,5 k n przy Ic = - 2 mA, UCE = - 5 V, 
(B) 3 4,5 8 kQ / = = 1 kHz 

h 1 2 e (VI) 2,5 10-4 
(A) 3 10-4 
(B) 3,5 10-4 

h 2 i e ( V I ) 75 110 150 
(A) 125 220 260 Przy Ic = - 2 mA, UCE = - 5 V, / = 1 kHz 

(B) 240 330 500 
h22e ( V I ) 20 40 [XS 

(A) 25 50 [JLS 
(B) 35 70 fiS 

f r 150 300 MHz przy Ic = - 1 0 mA, UCE = - 5 V, 
/ = 50 M H z 

CcBO 4 6 PF przy IE = 0, UCB = - 1 0 V, / = 1 MHz 
F 2 10 dB 

1 
przy Ic = 

Ra = 

- 0 , 2 mA, UCE = - 5 V, 
= 2 k n , / = 1 kHz, A / = 200 Hz 

" tamb = 25°C 



BC204 

Wartości graniczne 

UcEO max - 4 5 V ^B max - 5 0 mA 

UcES max - 5 0 V p 
* tot max 3 0 0 mW 

L!EB max - 5 V 0 max 1 5 0 ° C 

^C max - 1 0 0 m A htg — 5 5 - r + 1 5 0 ° C 

^CM max - 2 0 0 mA Rfh j-a max 4 2 0 °c/w 

Rys. 1-251. Charakterystyka dopuszczalnej 
mocy strat w zależności od temperatury 

otoczenia 



Rys. 1-252. Charakterystyki wyjściowe Rys. 1-253. Charakterystyki wyjściowe 

Rys. 1-255. Charakterystyki wyjściowe Rys. 1-254. Charakterystyki wyjściowe 
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Rys. 1-256. Charakterystyka wejściowa 
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Rys. 1-257. Charakterystyka sterowania na-
pięciowego 
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Rys. 1-258. Charakterystyka sterowania prą-
dowego 

Rys. 1-259. Zależność współczynnika wzmoc-
nienia prądowego od prądu kolektora 



Rys. 1-260. Zależność napięcia nasycenia 
kolektora od prądu kolektora 
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Rys. 1-261. Zależność napięcia nasycenia 
bazy od prądu kolektora 
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Rys. 1-262. Zależność pojemności kolektor-
baza od napięcia UCB0 

Rys. 1-263. Zależność pojemności emiter-
baza od napięcia UEB0 


